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Resumen.

Resumen,

En el presente trabajo de investigacién se estudié el diagrama de fases
binario S$i0,-ZrO,, sintetizado por el método de sol-gel; haciendo énfasis en el
andlisis del proceso de cristalizacién en el sistema, identificacién de las fases
presentes, determinacion de las zonas de coexistencia de fases, temperaturas de

cristalizacién y de transformacién.

Se sintetizaron diversas composiciones dentro del sistema, en el intervalo de
0 2 100 % de ZrO, en Si0,, las cuales fueron sometidas a un tratamiento térmico
desde 100 °C hasta 1400 °C. Los productos se caracterizaron por: difraccién de
rayos x en polvos, andlisis térmico diferencial/termogravimétrico simultdneos,
microscopia electrénica de barrido, andlisis elemental EDXA y medicion de drea

superficial BET.

Se determinaron cinco regiones de coexistencia de fases, las cuales se
presentan inicialmente como fases amorfas, cristalizando posteriormente la fase
tetragonal del oxido de zirconio. El estudio demostré que la adicién de éxido de
silicio favorece la estabilidad térmica de la zona de coexistencia de fases amorfas y
produce un incremento en la temperatura de cristalizacién de la fase tetragonal del
6xido de zirconio. Ademds se determiné que la fase tetragonal de ZrO, sintetizada
presenta pardmetros de celda similares a un dxido de zirconio estabilizado con 3%

molar de éxido de itrio.



